
 

Samsung DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM
262-PIN

2800 MHz / PC5-44800 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC

Gruppe Speicherbausteine

Hersteller Samsung

Hersteller Art. Nr. M425R4GA3BB0-CWM

 

Beschreibung

Samsung - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 2800 MHz / PC5-44800 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Samsung - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 2800 MHz / PC5-44800 -
ungepuffert

Produkttyp Speichermodul

Kapazität 32 GB

Speichertyp DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN

Erweiterungstyp Generisch

Datenintegritätsprüfung On-die ECC

Geschwindigkeit 2800 MHz (PC5-44800)

Leistungsmerkmale Dual Rank, ungepuffert

Spannung 1.1 V
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